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(54) QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO LỚP MẠ ĐIỆN NIKEN GIA CƯỜNG VẬT 
LIỆU GRAPHEN VÀ ỐNG NANO CACBON

(57)  Sáng chế này đề xuất quy trình công nghệ chế tạo lớp mạ điện niken gia cường vật 
liệu graphen và ống nanô cácbon với các tính chất cơ lý vượt trội so với lớp mạ điện niken 
thông thường. Quy trình công nghệ bao gồm các bước sau: Vật liệu graphen (1) được gắn 
các nhóm chức phù hợp bằng phương pháp hóa học để tạo ra vật liệu graphen biến tính (3); 
Vật liệu ống nanô cácbon (2) được biến tính tạo thành vật liệu ống nanô cácbon biến tính 
(4) trong đó có nhóm chức phân cực trái dấu với nhóm chức của graphen biến tính (3); Vật 
liệu graphen biến tính (3) và vật liệu ống nanô cácbon biến tính (4) được phân tán vào 
dung dịch Watts (5) chứa chất hoạt động bề mặt (6) bằng máy khấy từ gia nhiệt (7) để tạo 
ra hỗn hợp dung dịch Watts chứa vật liệu tổ hợp Gr và CNT (8); Hệ mạ (9) bao gồm hệ 
điện cực gồm cực anốt (11) làm bằng vật liệu niken và cực catốt (12) làm bằng vật liệu cần 
mạ được nhúng ngập trong hỗn hợp dung dịch (8) và được cấp điện bằng nguồn điện (13), 
trong quá trình mạ hỗn hợp dung dịch (8) được đặt trên hệ khuấy từ gia nhiệt (7); Mật độ 
dòng, tốc độ khuấy, độ pH và nhiệt độ của hỗn hợp dung dịch mạ được điều chỉnh một 
cách thích hợp để tạo thành lớp mạ điện niken gia cường vật liệu tổ hợp Gr và CNT (10) 
trên nền vật liệu cần mạ.
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